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Тема дисертації:
1. Рентгенопровідність монокристалів ZnSe як детекторів іонізуючих випромінювань

2. X-ray-induced conductivity ZnSe single crystals as detectors of ionizing radiation

Реферат:
1. Дисертація присвячена експериментальним та теоретичним дослідженням електричних і люмінесцентних
процесів, що відбуваються в високоомному широкозонному напівпровіднику ZnSe при рентгенівському і УФ-
збудженні. В роботі використовували широкий спектр експериментальних методів: дослідження фото- (ФЛ)
та рентгенолюмінесценції (РЛ), люкс-люмінесцентні характеристики (ЛЛХ) люмінесценції, люкс-амперні
характеристики (ЛАХ) і вольт-амперні характеристики (ВАХ) провідності, релаксації струму провідності (РС),
фосфоресценції (Ф), термостимульованої люмінесценції (ТСЛ) та термостимульованої провідності (ТСП),
дозові залежності люмінесценції і провідності при різних інтенсивностях рентгенівського і УФ-збудження в
широкому інтервалі температур (8 – 430 К). За характером отриманих експериментальних даних та
інтерпретації результатів дослідження, запропоновано модель дипольного центру рекомбінації (Dipol -
центр) для смуги 630 нм (1,92 еВ) яка пояснює можливість реалізації двох механізмів рекомбінації на одному



комплексному центрі свічення. Особливий акцент в дисертаційній роботі робиться на дослідженні ZnSe при
Х- і УФ-збудженні. У зв'язку з цим, особливого значення набуває деякі проблеми і деякі питання створення та
застосування високоомних широкозонних напівпровідників як детекторів рентгенівського та гамма-
випромінювання при різних дозах опромінення і в різних температурних режимах.

2. The thesis is devoted to the experimental and theoretical studies of the optical - electrical and spectral -
luminescent properties of physical processes occurring in high-resistance wide-band gap (WBG) semiconductor
single-crystal zinc selenide (ZnSe) under X-ray excitation and UV excitation. A wide range of experimental
methods were used in the work: photo- (PL) and X-ray luminescence (XRL) studies, lux-luminescence
characteristics (LLC) of luminescence, lux-ampere characteristics (LAC), and current-voltage characteristics (I – V)
of conduction, current relaxation of conduction (RC), phosphorescence (P), thermally stimulated luminescence
(TSL) and thermally stimulated conductivity (TSC), dose dependences of luminescence and conductivity at
different X-ray intensity (X-) and UV excitation in the wide temperature range (8 – 430 K). Similarly, the nature of
the obtained experimental data and interpretation of the research results, a theoretical and kinetic model of the
dipole recombination center (Dipole - center) for the 630 nm band (1.92 eV) was proposed, which explains the
possibility of implementing two recombination mechanisms at one complex luminescence center.
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